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(54) 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는 방법

요약

본 발명은 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는 방법에 관한 것으로, 유기 이엘 패널에 접착하기 위한 캔(Can)을 아세톤
에 담가서 세정하는 제 1 단계와; 상기 제 1 단계 후, 캔을 IPA(Iso Propyl Alcohol)에 담가서 초음파(Ultrasonic)
진동을 발생시켜 세정하는 제 2 단계와; 상기 제 2 단계 후, 캔을 O3 플라즈마 처리하여 세정하는 제 3 단계와; 상기

제 3 단계 후, 세정된 캔에 밀봉제를 바른 후, 유기 이엘 패널에 접착하는 제 4 단계로 구성된다.

따라서, 본 발명은 캔에 O3 플라즈마 처리하여, 플라즈마 상태의 이온들이 캔에 접촉되는 활성화된 산소(Activated

Oxygen)량이 많아지게 하여, 캔의 불순물 제거가 더 용이하게 하고, 세정된 캔의 표면에 이온들이 부착되어 있어,
밀봉제를 이용하여 캔을 유기 이엘 패널에 접착할 때, 접착강도를 우수히 할 수 있는 효과가 있다.

대표도

도 3

색인어

유기, 이엘, 패널, 캔, 세정, 플라즈마, O3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 캔(Can)이 접착된 유기 이엘 패널의 개략적인 단면도

도 2a 내지 2d는 본 발명에 따른 세정 공정이 수행된 캔과 접착하기 위한 유기 이엘 패널의 제조 공정도

도 3은 본 발명에 따른 캔(Can)을 유기 이엘 패널에 접착하기 위한 공정도

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
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100 : 유리기판 110 : 양극전극패턴

115a,115b : 개구 120 : 절연막

130 : 유기층 140 : 음극전극패턴

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 캔에 O3 플라즈마 처리하여, 플라

즈마 상태의 이온들이 캔에 접촉되는 활성화된 산소(Activated Oxygen)량이 많아지게 하여, 캔의 불순물 제거가
더 용이하게 하고, 세정된 캔의 표면에 이온들이 부착되어 있어, 밀봉제를 이용하여 캔을 유기 이엘 패널에 접착할
때, 접착강도를 우수히 할 수 있는 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는 방법에 관한 것이다.

통상, 유기 이엘 소자는 양극과 음극 사이에 배치된 유기층 내부로 양극으로부터 공급된 정공과 음극으로부터 공급
된 정공이 주입되어, 유기층의 내부에서 결합될 때, 빛이 방출되는 소자이다.

그러므로, 유기 이엘 소자는 그 단순한 구조와 저압에서 고밀도 다색광을 발광할 수 있는 능력으로 인하여 표시장치
에 사용되고 있다.

이러한, 유기 이엘 소자로 형성된 표시장치는 TFT 액정 디스플레이(LCD)와 비교할 때 백라이트가 필요하지 않고,
컬러 필터에 의한 휘도 저하가 없으며, 검은색 화면 구동시에 전기가 공급될 필요가 없고, 소비전력이 낮고, 자체 발
광을 함으로써 빛의 굴절을 이용하지 않기 때문에 시야각이 매우 양호한 장점이 있다.

현재, 유기 이엘 소자 제조시 수분 및 산소 등의 외부 불순물이 소자 내부로 침투하여 발광면적의 수축을 방지하기
위해, 소자에 캔(Can)을 접착하고, 이 캔 내부에 흡습제(Desiccant)를 사용하여 외부 침투를 방지하고 있다.

도 1은 종래 기술에 따른 캔(Can)이 접착된 유기 이엘 패널의 개략적인 단면도로서, 유기 이엘 패널은 유리기판(11)
상부에 투명한 양극전극(12)이 형성되고, 그 양극전극(12)의 상부에 유기막(13)이 형성되고, 유기막(13)의 상부에
음극전극(14)이 형성되어 있으며, 유기막(13)과 음극전극(14)의 측면에는 절연막(15)과 격벽(16)이 형성되어 있는
구조로 되어 있다.

이런, 유기 이엘 패널에 캔이 접착되기 위해서는, 먼저, 상기 캔(20)의 내부에 흡습제(22)를 삽입시키고, 캔(20)을
유리기판(11)의 상부에 UV 밀봉재(Sealant)(21)로 접착시키는 공정을 수행하면 된다.

여기서, 캔(20)은 외부로부터 패널로 가스 및 수분의 침투를 막고, 흡습제(22)는 유기 이엘 패널에서 발생되는 아웃
가싱된 가스를 흡수시킨다.

그러나, 캔을 사용할 경우, 캔에 존재하는 불순물에 의해 소자에 영향을 줄 수 있으며, 또한 밀봉재와 캔의 접착력이
불량하여 외부의 불순물이 침투하여 소자에 영향을 주는 문제점이 발생한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 캔에 O3 플라즈마 처리하여, 플라즈마

상태의 이온들이 캔에 접촉되는 활성화된 산소(Activated Oxygen)량이 많아지게 하여, 캔의 불순물 제거가 더 용
이하게 하고, 세정된 캔의 표면에 이온들이 부착되어 있어, 밀봉제를 이용하여 캔을 유기 이엘 패널에 접착할 때, 접
착강도를 우수히 할 수 있는 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

상기한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 바람직한 양태(樣態)는, 유기 이엘 패널에 접착하기 위한 캔(Can)을 아세톤
에 담가서 세정하는 제 1 단계와;

상기 제 1 단계 후, 캔을 IPA(Iso Propyl Alcohol)에 담가서 초음파(Ultrasonic) 진동을 발생시켜 세정하는 제 2 단
계와;

상기 제 2 단계 후, 캔을 O3 플라즈마 처리하여 세정하는 제 3 단계와;

상기 제 3 단계 후, 세정된 캔에 밀봉제를 바른 후, 유기 이엘 패널에 접착하는 제 4 단계로 구성된 캔을 유기 이엘
패널에 접착하는 방법이 제공된다.

발명의 구성 및 작용
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이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같다.

도 2a 내지 2d는 본 발명에 따른 세정 공정이 수행된 캔이 접착되는 유기 이엘 패널의 제조 공정도로서, 먼저, 유리
기판(100) 상부에 양극전극 패턴(110)을 형성하고(도2a), 그 후, 상기 양극전극 패턴(110)이 노출되며, 상호 이격된
복수개의 개구들(115a,115b)을 갖는 절연막(120)을 상기 양극 전극 패턴(110) 상부에 형성한다.(도 2b)

여기서, 상기 복수개의 개구들(115a,115b)은 유기층과 음극전극이 형성되어, 유기 전계 발광 디스플레이 패널의 화
소가 된다.

그 다음, 상기 개구들(115a,115b) 각각 내부에 노출된 양극전극 패턴(110) 상부에 유기층(130)을 형성하고(도 2c),
상기 유기층(130) 상부에 음극전극 패턴(140)을 형성한다.(도 2d)

도 3은 본 발명에 따른 캔(Can)을 유기 이엘 패널에 접착하기 위한 공정도로서, 유기 이엘 패널에 접착하기 위한 캔
(Can)을 아세톤에 담가서 세정한다.(S10단계)

상기 S10단계 후, 캔을 IPA(Iso Propyl Alcohol)에 담가서 초음파(Ultrasonic) 진동을 5 ~ 20분간 발생시켜 세정
한다.(S20단계)

상기 S20단계 후에, 상기 캔을 O3 플라즈마 처리하여 세정한다.(S30단계)

여기서, 캔을 O3 플라즈마 처리하여 세정하는 것은, 캔을 플라즈마 반응로에 삽입시킨 후, O3 발생기에서 O3를 플

라즈마 반응로로 주입하고, O3플라즈마 상태를 형성하여, 캔의 표면을 플라즈마 처리하여 세정하는 것이다.

이 때, O3 플라즈마 처리를 위하여,

1) O3량은 50,000 ~ 200,000ppm의 범위 내에서 플라즈마 반응로로 주입하는 것이 바람직하다.

만약, 50,000ppm이하의 O3가 공급되면, 캔이 밀봉제(Sealant)와 접착되는 강도가 저하되고, 50,000ppm 이상에서

O3가 점차적으로 증가되면서 200,000ppm까지 공급되면, 접착강도도 점차적으로 증가된다.

그러나, 200,000ppm 이상이 되면 접착강도는 더 이상 증가되지 않고 일정한 상태를 유지하게 된다.

2) 플라즈마 여기시, RF 파워는 20 ~ 400와트(Watt)를 유지하는 것이 바람직하다.

이 때, 20와트 RF 파워는 플라즈마 이온의 직진성을 유지하기 위한, 최소의 RF 파워이고, 400와트 이상이 되면, 캔
의 표면이 손상되게 된다.

3) 또한, 플라즈마 상태를 유지하기 위하여, 반응로의 압력은 10-6 ~ 2torr가 바람직하고, 반응로 내부의 히팅 온도
는 상온 ~ 600℃인 것이 바람직하다.

이상 전술된 바와 같이, 본 발명은 캔에 O3 플라즈마 처리를 하면, 플라즈마 상태의 이온들이 캔에 접촉되는 량인 활

성화된 산소(Activate Oxygen)량이 많아지게 되어, 캔의 불순물 제거가 더 용이하게 되고, 세정된 캔의 표면에는
이온들이 부착되어 있어, 밀봉제를 이용하여 캔을 유기 이엘 패널에 접착할 때, 접착강도를 우수히 할 수 있게 된다.

즉, 밀봉제와 세정된 캔의 접착강도를 우수히 할 수 있는 것이다.

마지막으로, 상기 S30단계까지의 공정을 수행하여 세정된 캔에 밀봉제를 바른 후, 유기 이엘 패널에 접착한다.(S40
단계)

여기서, 상기 S40단계에서, 세정된 캔에 밀봉제를 바르기 전에, 유기 이엘 패널 내부에서 유출되는 수분 또는 외부
로부터 침투되는 수분을 제거하기 위하여, 캔 내부에 흡습제를 부착하는 공정을 더 수행하는 것이 바람직하다.

그리고, 상기 제조된 유기 이엘 패널에 캔을 접착하는 것은, 유기 이엘 패널의 양극전극, 유기층과 음극전극을 감싸
며, 유리기판 상부에 밀봉재(Sealant)를 이용하여 상기 세정된 캔을 부착하는 것을 의미한다.

그 후, 상기 밀봉재를 경화하기 위해 자외선을 조사한다.

발명의 효과
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이상에서 상세히 설명한 바와 같이 본 발명은 캔에 O3 플라즈마 처리하여, 플라즈마 상태의 이온들이 캔에 접촉되는

활성화된 산소(Activated Oxygen)량이 많아지게 하여, 캔의 불순물 제거가 더 용이하게 하고, 세정된 캔의 표면에
이온들이 부착되어 있어, 밀봉제를 이용하여 캔을 유기 이엘 패널에 접착할 때, 접착강도를 우수히 할 수 있는 효과
가 있다.

본 발명은 구체적인 예에 대해서만 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가
능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

유기 이엘 패널에 접착하기 위한 캔(Can)을 아세톤에 담가서 세정하는 제 1 단계와;

상기 제 1 단계 후, 캔을 IPA(Iso Propyl Alcohol)에 담가서 초음파(Ultrasonic) 진동을 발생시켜 세정하는 제 2 단
계와;

상기 제 2 단계 후, 캔을 O3 플라즈마 처리하여 세정하는 제 3 단계와;

상기 제 3 단계 후, 세정된 캔에 밀봉제를 바른 후, 유기 이엘 패널에 접착하는 제 4 단계로 구성된 캔을 유기 이엘
패널에 접착하는 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 유기 이엘 패널은,

유리기판 상부에 양극전극 패턴을 형성하는 단계와,

상기 양극전극 패턴이 노출되며, 상호 이격된 복수개의 개구들을 갖는 절연막을 상기 양극 전극 패턴 상부에 형성하
는 단계와;

상기 개구들 각각 내부에 노출된 양극전극 패턴 상부에 유기층을 형성하고,상기 유기층 상부에 음극전극 패턴을 형
성하는 단계로 제조된 것을 특징으로 하는 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는 방법.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 제 4 단계에서,

세정된 캔에 밀봉제를 바르기 전에, 유기 이엘 패널 내부에서 유출되는 수분 또는 외부로부터 침투되는 수분을 제거
하기 위하여, 캔 내부에 흡습제를 부착하는 공정을 더 수행하는 것을 특징으로 하는 캔을 유기 이엘 패널에 접착하
는 방법.

청구항 4.

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 3 단계에서 플라즈마 처리되는 O3량은,

50,000 ~ 200,000ppm인 것을 특징으로 하는 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는 방법.

청구항 5.

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,

공개특허 10-2005-0029788

- 4 -



상기 제 3 단계에서 플라즈마 상태를 유지하기 위한,

공정 압력은 10-6 ~ 2torr이고,

공정 온도는 상온 ~ 600℃인 것을 특징으로 하는 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는 방법.

청구항 6.

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 3 단계에서,

플라즈마 여기시, RF 파워는 20 ~ 400와트(Watt)를 유지하는 것을 특징으로 하는 캔을 유기 이엘 패널에 접착하는
방법.

도면

도면1

도면2a

도면2b

도면2c
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도면2d

도면3
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摘要(译)

本发明涉及一种方法，用于在有机ELK面板附着即可，浸渍清洗罐
（CAN）用于粘附到在丙酮有机ELK面板的第一步骤;第二步，将罐浸入
IPA（异丙醇）中，在第一步后产生超声波振动;在第二步骤之后对罐进
行O 3等离子体处理的第三步骤;在第三步骤之后，在施加密封剂到清洗
罐之后，它包括键合到有机ELK面板的第四步骤。 因此，本发明的目的
是O3等离子处理到罐，以等离子状态的离子的活性氧
（ActivatedOxygen）的量与可提高接触，去除罐杂质和进一步促进，离
子洗涤罐的表面上的并且当使用密封剂将罐粘合到有机EL板时，可以提
高粘合强度。 3 指数方面 有机，EL，面板，罐头，清洁，等离子，O3
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